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Malle in mm
Masse etwa 200 g
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Pericdischel? Nichtperiodische? -;'Sperrgleich~
Sp!tzensp@frspannmg Spitzensperrspannung spannung
URRM/V URSM/V . RR/V
MDD 16, MDD 25 /1 100 - 70
MDD 40, MDD 83 /] 2 .2000 140
/4 - 400 280
/ 6 600 420
/8 800 , 560
/10 1000 ‘ 700
/12 1200 840
/14 - 1400 : . 980
| MDD 16 ‘MDD 25 MDD 40 MDD 63 i
Mittlerer DurchlaBstrom. ey 16 25 ... 40 .. .63 A
Sinushalbwellen 3) ' ’ ‘ ‘
= 100 °C : R :
" Effektiver DurchlaRstrom bei 3} Tr(riis) 25 ap 63 ° 100 A
Stolistrom : fesm 460 500 800 1200 A
— 150 °C, ,

§f = 50 Hz-Sinushalbwelie

Kennwerte 7

Durchia3spannung Ue < 1,65 =< 1,48 =< 1,42 =140 -V
t, = 25 °C £ 10 K bei b 50 80 125 200 A
Periodischer Spitzensperrstrom R Y <5 T OmA
URRM; tj = 15@ OC - 5 K : ) ‘

Innerer Warmewiderstand ' -~ Runo 1,6 1,4 0,9 0,6 K-
je Diode bei ' PF(AV‘ 10 20 20 40 W

Empfohiene Betslecsscheste!sperrspannung URWM = 0,7 Ugrm

Maximale Sperrschichttemperatur ; = 150 °C

1) 2<05

)l

2) t, < 20 ms ~
- . : e Die vorliegenden Datenblitter dierien
3) f = 40 bis 60 Hz ey ausschlieBlich. der Information!
- Es kannen daraus keine Liefermég-
% ) B lichkeiten " oder - Produktionsvarbind:
Anderur&gen vcrbehaﬁtem ) 7 lichkeiten abgeleitet warden.
’ : Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind verbehalten.
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